HO3 CIRCUITOSELECTRONICOSBASICOS

HO3B

HO3B GENERACION DE OSCILACIONES, DIRECTAMENTE O POR CAMBIO DE FRECUENCIA, CON LA AYUDA DE
CIRCUITOS QUE UTILIZAN ELEMENTOS ACTIVOS QUE FUNCIONAN DE MANERA NO CONMUTATIVA;
GENERACION DE RUIDO POR DICHOS CIRCUITOS (generadores especialmente adaptados a los instrumentos de musica
electrofonica G10H; méser o laseres HO1S; generacion de oscilaciones en |os plasmas HOSH)

Esquema general
GENERACION SIN CAMBIO DE
FRECUENCIA
Por: amplificaciony
realimentacion; resistencia negativa................ 5/00; 7/00

Por utilizacion de efectos: del
tiempo de transito; de la desviacion

GENERACION CON CAMBIO DE

FRECUENCIA
Por multiplicacion o division de una
SEAAL o s 19/00
Por combinacién de sefiales no
MOAUIBABS ..ot 21/00

PARTICULARIDADESDE LAS
OSCILACIONES PRODUCIDAS

Barrido en frecuencia; frecuencia

de un haz de electrones.........ccocevvveeeeveeennnene 9/00; 13/00
Por: excitacion por choque; efecto
Hall; radiacion y detector...........cccceeevuenee. 11/00; 15/00;
17/00
1/00 Detalles
1/02 . Detallesestructurales de osciladores de potencia, p.

€. para calefaccion (generadores para cal efactado por
campos €l ectromagnéticos HO5B 6/00)

1/04 . Reduccién de oscilacionesindeseadas, p. g.
arménicos

5/00 Generacion de oscilaciones utilizando un
amplificador con circuito de realimentacién
regenerativaentrela saliday la entrada (HO3B 9/00,
HO3B 15/00 tienen prioridad)

5/02 . Detdles

5/04 . . Modificacionesdel generador para compensar

variaciones en los valoresfisicos, p. g .
alimentacion, carga, temperatura

5/06 . . Modificacionesdel generador paraasegurar la

iniciacion de las oscilaciones (arranque de
generadores HO3L 3/00)

5/08 . con elementos que determinan lafrecuencia
comprendiendo inductancias o capacidades
localizadas

5/10 . . siendo el elemento activo del amplificador un tubo

de descarga (HO3B 5/14 tiene prioridad)
5/12 . . siendo el elemento activo del amplificador un
dispositivo con semiconductores
(HO3B 5/14H03B 7/06tiene prioridad)

5/14 . . estando el elemento que determinala frecuencia
conectado via a un circuito en puente a un bucle
cerrado alrededor del cua es transmitida la sefial

5/16 . . . siendo € elemento activo del amplificador un
tubo de vacio
5/18 . con un elemento que determinalafrecuencia
comprendiendo inductanciay capacidad distribuidas
5/20 . conun elemento que determinalafrecuencia

comprendiendo resistenciay, o bien capacidad, o bien
inductancia, p. €. oscilador de desplazamiento de
fase
5/22 . . siendo el elemento activo del amplificador un tubo
de vacio (HO3B 5/26 tiene prioridad)
5/24 . . siendo el elemento activo del amplificador un
dispositivo con semiconductores (HO3B 5/26 tiene
prioridad)
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multiple; fase multiple; ruido ... 23/00; 25/00;

27/00; 29/00

OTROS METODOS DE GENERACION.......ccocvuiiiuereieeeenes 28/00

DETALLES.....oco ittt 1/00
5/26 . . €l elemento que determinalafrecuenciaforma

parte de un circuito en puente en un bucle cerrado
arededor del cual estransmitidala sefid; €
elemento que determina la frecuencia es conectado
via un circuito en puente atal bucle cerrado, p. §.
oscilador de puente de Wien, oscilador en T-

paralelo

5/28 . . . siendo e elemento activo del amplificador un
tubo de vacio

5/30 . siendo @ elemento que determinalafrecuenciaun

resonador €l ectromecénico

5/32 . . siendo un resonador piezoeléctrico

5/34 . . . siendoelemento activo del amplificador un
tubo de vacio (HO3B 5/38 tiene prioridad)

5/36 . . . siendo el elemento activo del amplificador un
dispositivo semiconductor (HO3B 5/38 tiene
prioridad)

5/38 . . . e elemento que determinalafrecuenciaes

conectado via un circuito en puente aun bucle
cerrado alrededor del cud la sefid es

transmitida
5/40 . . siendo un resonador magnetoestrictivo
(HO3B 5/42 tiene prioridad)
5/42 . . el elemento que determinalafrecuenciaes

conectado via un circuito en puente a un bucle
cerrado alrededor del cual la sefia estransmitida

7/00 Generacion de oscilaciones utilizando un elemento
activo con una resistencia negativa entre dos de sus
electrodos (HO3B 9/00 tiene prioridad)

7/02 . conunelemento determinando la frecuencia que
comprende inductanciasy capacidades |ocalizadas
7/104 . . e eemento activo esun tubo devacio
7/06 . . el elemento activo es un dispositivo con
semiconductores
7/08 . . . el elemento activo esun diodo tunel
7/10 . . el elemento activo es un tubo de descargaen un
gas 0 en un tubo de descarga de arco
7/12 . conunelemento determinando lafrecuencia que
comprende inductanciasy capacidades repartidas
7/14 . . €l elemento activo es un dispositivo de

semiconductores



HO3B

9/00

9/01
9/02

9/04
9/06
9/08
9/10
9/12

9/14

11/00

11/02
11/04
11/06
11/08
11/10

13/00

15/00

17/00

19/00

19/03
19/05

Generacion de oscilaciones por utilizacion de los
efectos del tiempo detrénsito [2]
utilizando tubos de descarga[2]

utilizando un tubo de campo retardador (klistrones
HO3B 9/04) [2]
utilizando un klistrén [2]
utilizando un klistron reflex [2]
utilizando un tubo de ondas progresivas [2]
utilizando un magnetréon [2]
utilizando dispositivos de estado sdlido, p. §.
dispositivos con efecto Gunn [2]

y elementos que tienen inductanciasy
capacitancias repartidas [ 3]

Generacion de oscilaciones utilizando un circuito
sintonizado excitado por choque (con realimentacion
HO3B 5/00)
excitado por chispa
excitado por un interruptor
por un interruptor mecanico
siendo el interruptor un tubo de descarga
siendo €l interruptor un dispositivo de
semiconductor

Generacion de oscilaciones utilizando la desviacion
de un haz de electrones en un tubo de rayos catodicos

Generacion de oscilaciones utilizando efectos
galvanomagnéticos, p. €. por efecto Hall,dispositivos
que utilizan efectos de transferencia de espin,
dispositivos que utilizando la magnetorresistencia
gigante, o por efectos de superconduccion

Generacion de oscilaciones utilizando una fuente de
radiacion y un detector

Generacion de oscilaciones por multiplicacion o
division de la frecuencia de una sefial que proviene
de una fuente separada, no utilizando reaccion
positiva

utilizando unainductanciano lineal [3]

utilizando una capacitanciano lineal, p. g. diodos

varactor [3]

19/06

19/08
19/10
19/12
19/14
19/16
19/18

19/20

21/00

21/01

21/02

21/04

23/00

25/00

27/00

28/00

29/00

por medio de un dispositivo de descarga o de un
dispositivo de semiconductores con mas de dos
electrodos
por medio de un dispositivo de descarga
utilizando solamente la multiplicacién
utilizando solamente la division
por medio de un dispositivo de semiconductores
utilizando dispositivos rectificadores no controlados,
p. §. diodos rectificadores o diodos Schottky [3]
y elementos que tienen inductancias o
capacitancias repartidas [ 3]
los diodos presentan efectos de acumulacion o de
recubrimiento de carga [3]

Generacion de oscilaciones por combinacion de
sefiales no moduladas de frecuencias diferentes
(HO3B 19/00 tiene prioridad) [3]
por pulsacion de sefial es no moduladas de frecuencias
diferentes [3]
por pulsaciones mliltiples, es decir, parasintesis de
frecuencia[3]
utilizando varias etapas semejantes [ 3]

Generacion de oscilaciones barriendo
periédicamente una gama predeter minada de rangos
frecuencias

Generacion simultanea, por medio de un oscilador no
sincronizado, de oscilaciones de frecuencias
diferentes

Generadores que suministran varias oscilaciones de
la misma frecuencia, pero de fases diferentes, que no
sea la simple oposicion de fase

Generacion de oscilaciones por métodos no cubiertos
por los grupos HO3B 5/00 Hasta HO3B 27/00,
comprendiendo la maodificaciéon delaformadela
onda con € fin de producir oscilaciones sinusoidales
(generadores de funciones anal 6gi cas para efectuar
operaciones de célculo GO6G 7/26) [4]

Generacion de corrientesy tensiones de ruido (tubos
de descarga de gas con catodo solido, especiamente
adaptados como generadores de ruido H01J 17/00)
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